VQA 13
Lichtemitterdiode VQ A 13_ l

Die Lichtemitterdioden VQA 13 und VQA 13-1 sind rotstreshlende
GaAsP=-Dioden in diffuser Allplast-Linsen-~Verkappung mit
5 mm Durchmesser,
Die VQA 13 wird in farbloser und die VQA 13~1 in roteingefidrbter
Verkappung gefertigt.
Die Dioden sind vorwiegend fiir den Einsatz als Anzeige- und
Eontrollelement in Frontplatten von Gerdten und Anlagen vorge-:
gehen und kdnnen durch eine Montageeinheit, bestehend aus Fassung
und Klemmring, komplettiert werden.,

~~Inter der Annahme einer konstanten Ausfallrate betrdgt die
Lebensdauererwartung bei mittleren Betriebsbedingungen hypothe-
tisch mindestens 410° Btunden,

dBen bel ﬂb = 25 % min, ¢©yp. max,.
EKenngrofen "
Lichtstérke 1)2)3)
bel I, = 20 mA
VQA 13, VQA 13-1 Iv 0,4 - - med
VQA 13 B, VQA 13-1 B Iv 0,6 - - med
VQA 13 C, VQA 13=-1 C Iv 0,9 - - med
?ﬁl 13 I:'| ?Qi 13‘-1 D I‘V 1135 - = mcd
VQA 13 B, VQA 13-1 E I? 2,0 - - med
VQA 13 F, VQA 13-1 F B 3,0 - - med
DirchlaBglei annung
bel = 20 Hr - 1,6 1,8 '
Bperrgleichstrom
bel Uﬁ = IR - = 100 Hu&
O£fn winkel
el = 20 mA @ 60 ” - 9
Wellenldnge des Maximums der
spektralen Emission R oax 630 - 690 nm
Bpektrale Strahlungs-
bandbreite deD'5 - - 40 nm

IjLiuhtstﬁIkamasaung erfolgt mit einem Offnungswinkel wvon 15° + BG

a}Dia Kennzeichnung der Lichtstidrkegruppe befindet sich nur auf
der Verpackung :

3)gieha Seite 2
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VQA 13
VOA 13-1

Reduktionskoeffizient des
DurchlaBgleichstromes

bel 1h, = 55 bis 85 ° ~TErp - 0,67 nAK

Reduktionskoeffizient des

relativen BpitzendurchlalB

strome o

bel L = 55 bis 85 “C “TKII'EH - 2422 %/K

Temperaturkoeffizient der
relativen Lichtstérke

bei qh, = 25 bis 85 % ~TEr, - 1,0 %/K
Grenzwerte
DurchlaBgleichstrom o
bel ah, = =25 bis 55 °C Ip - 30 mA
1tz urchlaﬂstmm% Barind.q')
el qf, = =25 bis 55 0 Ieru - 2000 mi
e eichspannung
el %h = =25 bis 85 °C Uy - 5 v
Betriebstemperaturbereich "9.& =25 85 %
erungstemperaturbereich
% I.a.gam? bis zu 30 Tagen ’l}'“s -50 50 g

3)innerhald einer Verpackungseinheit (& 1000 Btiick) betrdgt
die Gm:?onbmita dex Lichtstirkegruppen B bis E bezogen auf
Iy min ¥ 2

‘*)tp $1,u8; T= 11 1000; ebweichende Tastverhiltnisse nach
Vereinbarung zwisc¢hen Hersteller und Anwender.
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VQA 13
elecironic VOA 13' 1

Kennzeichen
Katode
17,5 £1.0 0.5
|
@58%0,2
Diode
Masse 0,3 g el
Standard: TGL 32988 5%+
S
5 - & 2 3
o= el o
s [
, i
0.7 Nioht angegebene Einzelheiten
7 sind zweckentsprechend zu
wiihlen
]raaau.ngil)
Masse 0,08 g
-
P70 204
?9,2
Klenmring
Masse 0,09 g
”rronzplabtandiuka 2,5 max; Montagelochdurchmesser @ 6,8 & 0,1
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VQA 13 RE=T=
VOA 13‘1 electronic
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VQA 13
elecironic VOA 13 -1
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VQA 13 =
VQ_A 13'1 electronic
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VQA 13
VQA 13-1

elecrronic
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VQA 13
VOA 13-1

elecironic

= f ['ﬂ'n}

IF (da « 25 °C)

IF

= £ (a)

lFRM (Ja = 25 °C)
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Wad ¢ 3

10/8,82

VED W IR FUR EERNGRHELEKTONIK BERLIN

GLG 1-128-T7-DDR 1-18-1 5 1389




VOQA 13
‘elecrronic VQA 13' 1

Informationshinweis zur Lichtstérkekennzeichnung

Die Keanzeichnung der Lichtstarkegruppe befindet sich nur.auf
der Verpackung.

Boll die Information zur Lichtstédrkegruppe auch nach der Montage
der LED z.B., auf Leiterplatten erhalten bleiben, wird zur
Eennzeichnung -~ sofern nicht direkt die Buchstaben verwendef

werden kdnnen - nschstehende Farbcodierung auf den Leiterplatten
empfohlen, '

Farbcodierung

Lichtstérke= Eruﬂ-d— D E

gruppe typ o - ¥
Farbpunkt - schwarz |grin | gelb | blau | weiB
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